Вопросы по дисциплине «ОРЭ» 
1. Радиоэлектроника как наука о передаче, преобразовании и приеме информации

2. Общая схема передачи информации:

3. Основные параметры электромагнитных волн

4. Основные этапы развития радиоэлектроники  и передачи сигналов

5. Классификация радиотехнических сигналов

6. Использование сигналов в радиоэлектронике и связи 

7. Гармонические  колебания
8. Сложение двух гармонических колебаний, биения и модуляция
9. Представление сигналов рядами Фурье 

10. Понятие спектра сигнала

11. Спектры простейших периодических сигналов  

12. . Спектры непериодических сигналов
13. Свойства преобразования Фурье

14. Распределение энергии в спектре сигнала (непериодического, гауссового, d-функции)

15. Сигналы в канале радиосвязи.  Управляющие и радиосигналы
16. Виды модуляции. Радиосигналы - модулированные колебания
17. Спектр АМ при простейшей  однотональной модуляции
18. Спектр радиосигнала при угловой модуляции

19. Импульсно-модулированные сигналы 
20. Теорема Котельникова

21. Квантование и дискретизация непрерывных сигналов. 

22. Цифровое представление сигнала

23. Помехи, их свойства и математическое описание
24. Влияние помехи на передаваемый сигнал

25. Основные статистические характеристики помех, как  случайных процессов
26. Электрические фильтры Основные параметры электрических фильтров

27. Классификация фильтров  по виду АЧХ. Классификация фильтров  по  типу элементов

28. Нелинейное преобразование частоты  в радиоэлектронике  (для одного и двух сигналов в НЭ)
29. Устройство и принцип действия биполярного транзистора (БТ). 

30. Основные  параметры БТ:   в схемах включения, ОБ ОЭ ОК. 

31. Полевой транзистор (ПТ) с управляющим p-n-переходом. Принцип действия, физические процессы, влияние напряжений электродов на ширину p-n-перехода и форму канала. Статические характеристики, области отсечки, насыщения и пробоя p-n-перехода.

32. МДП-транзисторы со встроенным и индуцированным каналом. Режимы обеднения и обогащения в транзисторе со встроенным каналом. Статические характеристики МДП-транзистора.

33. Аналоговые устройства, определение, роль. Классификация аналоговых устройств.
34. Назначение, классификация, параметры и характеристики усилителей 

35. Схемы усилительных каскадов со смещением фиксированным   током и напряжением базы. 

36. Температурная зависимость режима работы, схемы и методы стабилизации рабочей точки. 

37. Эквивалентные схемы усилительного каскада  с ОЭ в области нижних, средних и верхних частот.  Расчет параметров усилителей.

38. Эквивалентные схемы усилительного каскада  с ОБ в области нижних, средних и верхних частот.  Расчет параметров усилителей.

39. Виды обратных связей  в усилителях и генераторах. Основные соотношения. Влияние отрицательной обратной связи на параметры и характеристики усилителей. 

40. Усилители постоянного тока. 

41. Дифференциальный каскад.  Параметры  и характеристики  ДУ

42. Электронные ключи на биполярных транзисторах.
43. Электронные ключи на полевых транзисторах. 

44. Основные параметры и характеристики электронных ключей 

45. Быстродействие  насыщенного ЭК
46. Логические элементы на биполярных и полевых транзисторах. 
47. Основные параметры и характеристики логических элементов, сравнение. 

48. Генераторы гармонических колебаний. Стационарный режим, условия баланса амплитуд и фаз. Классификация схем автогенераторов. 

49. LC  - Генератор с автотрансформаторной связью  
50. Трехточечные схемы автогенераторов
51. RC-генераторы, избирательные RС схемы, характеристики.

52.   Схемы формирования и задержки импульсов,  мультивибратор: принцип действия, временные диаграммы, период колебаний.

53.   Одновибратор на транзисторах    и ОУ.

54. Принцип преобразования спектра. Преобразователи частоты. Принцип работы. Основные параметры. 

55. Радиоприемные устройства , параметры

56. Преобразователь частоты  радиоприемного устройства

57. Радиоприемник прямого усиления ,достоинства , недостатки

58. Радиоприемник –супергетеродин, достоинства , недостатки
